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2. Localized states carriers with deep levels and large-scale electrical heterogeneity in crystals Cd1-xZnxTe and
ZnSe

Реферат:
1. Робота присвячена дослідженню локалізованих станів носіїв заряду з глибокими рівнями та
великомасштабних електричних неоднорідностей у кристалах CdZnTe і ZnSe. Показано, що методом
скануючої фотодіелектричної спектроскопії виявляються негативно заряджені й електронейтральні
локалізовані стани носіїв. Встановлено, що тривалий відпал при помірно високій температурі та вплив
іонізуючих випромінювань призводять до еволюції внутрішніх пружних та електричних полів. Установлено,
що визначальну роль у формуванні великомасштабних електричних неоднорідностей у кристалах CdZnTe
відіграють дефекти ростової природи.

2. This work was to study localized charge carriers with deep levels and large-scale electrical heterogeneity in
crystals CdZnTe and ZnSe. It is shown that the method of scanning photodielectric spectroscopy defined



negatively charged and electrically neutral localized state of carriers. Established that prolonged annealing at
moderately high temperatures and the effect of ionizing radiation lead to the evolution of the internal elastic and
electric fields. It is established that a decisive role in the formation of large-scale electrical heterogeneity in
crystals CdZnTe are defects in the growth of nature.
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